1)

Deney 4’te kurmus oldugumuz devrenin sematigi SEKiL-1 de g&sterilmistir.
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SEKiL-1

Devreye 12V DC gerilim uygulandiginda; bulmus oldugumuz VD, VG, VS degerleri
SEKIL-2 de gdsterilmistir.
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SEKiL-2

VG=0V VD=5.87V VS=2.02V olarak bulunmustur.



Devreye 12 V DC gerilim uygulandiginda; bulmus oldugumuz VB, VE, VC degerleri
SEKIL-3’ te gosterilmistir.
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SEKIL-3

VB=6.98V VC=9.16V VE=6.29V olarak bulunmustur.

Bu voltaj degerlerini kullanarak IC ve ID’ yi bulmak istersek;

IC=(Vcc - Vc) /Rc=(12 - 9.16) / 1k = 2.84 mA
ID=(Vecc- VD) /RD=(12 - 5.87) / 1k = 6.13 mA

degerlerine ulasiriz.



2)

Devreye R1=100K ve R2=100 degerinde iki diren¢ bagladigimizda ve Vs=100 mV
degerinde frekansi 1kH olan bir sinls sinyali uyguladigimizda elde etmis oldugumuz devrenin
sematigi SEKIiL-4 te verilmistir.
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SEKIL-4

Devreye bu genlik ve frekansta bir gerilim uyguladigimizda elde ettigimiz Vb, Vin ve
Vout degerleri ise SEKIL-5 teki simiilasyonda verilmistir. Osiloskobun B kanali Vin'i, A kanali
Vb'yi ve D kanali ise Vout'u gostermektedir.



SEKIL-5

SEKIL-5'te de goriildiigii gibi ;
Vin=100u V=0.1mV
Vb=800u V =0.8m V
Vout=71m V

olarak bulunmustur.

Bu degerleri kullanarak devrenin first stage, second stage ve overall voltage
kazanclarini bulursak;

Av-firststage = Vb / Vin = 0.8m V/0.1m V=8
Av-secondstage = Vout / Vb = 71m V/0.8m V=88.75

Av-overall = Vout / Vin = 71m V/0.1m V=710



3)

Devreye vermis oldugumuz sinyalin genligini yavas yavas arttrdigimizda cikis
sinyalinin kirpilmaya ugradigini goézlemledik. Giris sinyaline 360 mV peak to peak degeri
verdigimizde cikis sinyalinde kirpilma meydana geldi. Bu kirpilma SEKIiL-6 da gosterilmistir.

Osiloskobun A kanali giris sinyalini, C kanali ise cikis sinyalini gostermektedir.

SEKIL-6



4)

Devrenin girisine Rx= 500k degerinde bir diren¢ bagladigimizda ve devreye Vx=100m
V peak to peak, frekansi 1K hz olan bir sinyal génderdigimiz de SEKIL-7’ de ki devre semasini

elde etmis oluruz.
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SEKIL-7

Devrenin simulasyonu ise SEKiL-8 de gosterildigi gibidir. Osiloskobun A kanali

Vx voltajini, C kanali ise Vin voltajinin degerlerini gostermektedir.



SEKIL-8

SimUlasyondan da goérildtgi gibi;
Vx=100m V
Vin= 66mV

Bu verilere dayanarak Rin direncini hesaplarsak;
Vx/500k+Rin = Vin/ Rin

Rin=0.970M ohm~ 1M ohm



5)

Devrenin cikisina Rx= 1k degerinde bir direng¢ bagladigimizda ve devreye Vx=100m V

peak to peak, frekansi 1K hz olan bir sinyal génderdigimiz de SEKIL-9' da ki devre semasini
elde etmis oluruz.
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Devrenin simulasyonu ise SEKIL-10 da gésterildigi gibidir. Osiloskobun A kanali
Vx voltajini, C kanali ise Vout voltajinin degerlerini gostermektedir.



SEKIL-10

Simulasyondan da gorildugu gibi;
Vx=100m V
Vout=49m V

Bu verilere dayanarak Rout direncini hesaplarsak;
Vx/1k+Rout = Vout/ Rout

Rout= 0.960k ohm~1k ohm



